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Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje v celém rozsahu následující normy:

 

ČSN 35 8761 z 9. března 1973, ČSN 35 8762 z 9. března 1973, ČSN 35 8850-1 z 20. listopadu 1984,
ČSN 35 8850-2 z 20. listopadu 1984 a ČSN 35 8850-3 z 2. února 1987.

 

Změny proti předchozím normám

Tato norma rozšiřuje předmět normy na celý soubor optoelektronických součástek a stanoví rovněž
metody měření základních parametrů těchto součástek.



 

Citované normy

IEC 50(731) zavedena v ČSN IEC 50(731) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos
optickými vlákny (33 0050)

IEC 50(845) zavedena v ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845:
Osvětlení (33 0050)

IEC 68-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod
(idt IEC 68-1:1988)

IEC 270:1981 dosud nezavedena

IEC 306-1:1969 dosud nezavedena

IEC 825 dosud nezavedena

ISO 9241:1992 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

DIN IEC 747-5:1988   Halbleiterbauelemente. Einzel-Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen. Optoelektronische Halbleiterbauelemente (idt IEC 747-5:1984) (Polovodičové součástky.
Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 5: Optoelektronické součástky)

NF C96-005:1984   Composants electroniques. Dispositifs à semiconducteurs. Dispositifs discrets et
circuits intégrés. Cinquième partie. Dispositifs optoélectroniques (idt CEI 747-5:1984) (Polovodicové
součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 5: Optoelektronické součástky)
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optoelectronic devices (Polovodičové součástky. Diskrétní součástky. Doporučení pro optoelektronické
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SEV-ASE 3608-5:1987   Dispositifs à semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Cinquième partie. Dispositifs optoélectroniques (idt CEI 747-5:1984) (Polovodičové součástky.
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Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(521)   Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 521: Polovodičové součástky a
integrované obvody (33 0050)

 

Upozornění

Svislé čáry na levém okraji vyznačují zapracované změny.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Karel Jurák, CSc., Praha, IČO 40812839

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.
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*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V anglické verzi normy je omylem uvedeno „rezistor", má však být „tranzistor".
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*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Oddíl třináctý je ve Změně A2 omylem označen jako Oddíl dvanáctý.
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1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými
komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší
možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními
komitéty.

 

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly
text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují.
Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícími národními předpisy by měl být, pokud možno,
v národním předpise vyznačen.

 

Tato norma byla vypracována technickou normalizační komisí IEC TC 47: Polovodičové součástky.

Publikace IEC 747-5 tvoří pátou část publikace IEC 747, všeobecné normy pro polovodičové
součástky. Spolu s IEC 747-1 tvoří IEC 747-5 úplnou normu na optoelektronické součástky.

Toto druhé vydání IEC 747-5 nahrazuje první vydání z roku 1984.

Materiály zahrnující integrované obvody, dříve obsažené v IEC 147 a IEC 148, jsou začleněny do
IEC 747-1 a IEC 748.

Materiály týkající se mechanických a klimatických zkušebních metod, dříve zahrnuté do IEC 147-5 a
IEC 147-5A, byly začleněny do IEC 749.

Tato norma je průběžně aktualizována dokumenty připravovanými technickou komisí IEC č. 47 tak,
aby respektovala vývoj v oblasti polovodičových součástek.

 

POZNÁMKA - IEC 747, IEC 748 a IEC 749 nahrazují, v průběhu vydání jednotlivých částí těchto norem, IEC 147 a IEC 148.

 



Další IEC, citované v této normě:

IEC 50(731)   Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 731: Optical fibre communication)

IEC 50(845)   Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení (International
Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting)

IEC 68-1:1988   Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod (Environmental testing. Part 1:
General and guidance)

IEC 270:1981   Měření částečných výbojů (Partial discharge measurements)

IEC 306-1:1969   Měření fotocitlivých součástek. Část 1: Základní doporučení (Measurement of
photosensitive devices. Part 1: Basic recommendations)

IEC 825:1984   Bezpečnost záření laserových výrobků, klasifikace vybavení, požadavky a uživatelský
návod (Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide)

ISO 9241:1992   Ergonometrické požadavky při práci v kanceláři s terminály s obrazovkou (Ergonomic
requirements for office work with visual display terminals (VDTs))

-- Vynechaný text --


